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( 5 4 ) МАТРИЧНЫЙ ИНДИКАТОР
(57) Изобретение относится к электро-
люминесцентным источникам света и
предназначено для отображения ин-
формации* Цель изобретения - повыше-
ние надежности эа счет увеличения
электрической прочности. На стеклян-
ной подложке, снабженной первым рядом

Изобретение относится к электро-
люминесцентным тонкопленочным источ-
никам света и предназначено для ото-
бражения информации.

Цель изобретения - повышение на-
дежности эа счет увеличения электри-
ческой прочности.

На чертеже показан матричный инди-
катор , поперечное сечение. Стеклян-
ная подложка 1 снабжена первым ря-
дом полосковых прозрачных электро-
дов 2, На поверхности прозрачных
электродов, выполненных из оксида ин-
дия, легированного оловом толщиной
120 нм, расположен первый прозрачный
слой диэлектрика 3 из оксида иттрия
с толщиной 200 нм, а между этими
8-90

прозрачных полосковых электронов1.,
между которыми размещены полосы до-
полнительного светопоглощающего слоя
диэлектрика, а на прозрачных полоско-
вых электродах размещен первый проз-
рачный слой диэлектрика поверх перво-
го и дополнительного слоев диэлектри-
ка расположены последовательно элект-
ролюминесцентный и второй диэлектри-
ческий слои, а также второй ряд по-
лосковых электродов, перпендикулярных
электродам первого ряда. Полосы до-
полнительного слоя диэлектрика вы-
ступают над первым слоем диэлектрика
на высоту, не превышающую толщины по-
лосковых электродов второго ряда.
При этом увеличивается пробивное на-
пряжение индикатора, 1 з,п.ф-лы,
1 ил.

электродами размещены полосы дополни-
тельного слоя диэлектрика 4, выпол-
ненные из светопоглощающего материа-
ла, оксида германия.и имеющие толщи-
ну от 340 до 430 нм. Поверх первого
и дополнительного слоев диэлектрика
последовательно расположены электро-
люминесцентный слой 5 в виде пленки
сульфида цинка, легированного марган-
цем, с толщиной 600 нм, второй ди-
электрический слой 6 из оксида иттрия
толщиной 200 нм и второй ряд полоско-
вых электродов 7 из алюминия толщи-
ной 1 20 нм.

Экспериментально установлено, что
при высоте выступающей части полос
дополнительного слоя диэлектрика от-
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носительно поверхности первого слоя
диэлектрика, не превышающей толщины
полосховых электродов второго ряда,
увеличивается пробивное напряжение
индикатора примерно на 50 В,

Выполнение полос дополнительного
слоя диэлектрика светопоглощающими
частично устраняет паразитную под-
светку между элементами индикатора,
расположенными над смежными полоско—
выми прозрачными электродами, что
увеличивает контраст воспроизводи-
мых изображений.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

1, Матричный индикатор, содержа-
щий прозрачную диэлектрическую под-
ложку, снабженную первым рядом про-
зрачных полосковых электродов с раз-
мещенными между ними полосами допол-
нительного слоя диэлектрика, и распо-
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ложенный на прозрачных электродах
первый прозрачный слой диэлектрика,
а поверх первого и дополнительного
слоев диэлектрика последовательно
расположены электролюминесцентный,
второй диэлектрический слой и второй
ряд полосковых электродов, перпенди-
кулярных электродам 'первого ряда,
о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с
целью повышения надежности за счет
увеличения электрической прочности,
полосы дополнительного слоя диэлект-
рика выполнены выступающими над пер-
вым слоем прозрачного диэлектрика,
причем высота выступающей части
полос дополнительного слоя диэлектри-
ка не превышает толщины полосковых
электродов второго ряда,

2, Индикатор по п . 1 р о т л и -
ч а ю щ и й с я тем, что, с целью
увеличения контраста, полосы дополни-
тельного слоя диэлектрика выполнены
из светопоглощающего материала»
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